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Cel i zakres pracy:  

Celem pracy jest wykonanie analizy oraz symulacji wybranych układów rezonansowych tłumików 
regeneratywnych z pomocniczymi łącznikami półprzewodnikowymi a takŜe porównanie wybranych 
układów pod względem efektywności zwrotu energii i minimalizacji strat w zabezpieczanym łączniku 
półprzewodnikowym. 
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Dobra znajomość analizy stanów nieustalonych, programu analizy układów elektronicznych 
SPICE, język angielski 
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